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AFDELING A
VRAAG 1
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AFDELING B
VRAAG 2

2.1 2.1.1 Lus BAFEB:
Vi =V +Ver Vi +Vis
12=(6+7+6).1, +8(I,+1,) , OF 12=191+8l1 + 8I2
12=271,+8,Y (1) @)

2.1.2 Lus BCDEB:
Ve = Vm + Vi +V-‘?S +VR2

12=(12+5+5).1,+8(, +1,) v OF 12=22I2+ 811+ 8l2
12=81,+301, ¥ (2) )

2.1.3 (1) x 8:
96 = 2161, + 641,

(2) x 27:
324 = 2161, + 8101, (4)v

3 v

(4) — (3):
324 = 2161, + 810,  (4)
96 = 2161, + 641, (3)

228 = 7461, 7
228

27 46
I, = 03064 v

Vervang /7,in (1):

12 = 271, + 81,
12 = 271, +8(0,306)
12 = 271, + 2,448
271, = 12 — 2,448

271, = 9,552
9,552
L=
27
I, = 0,354A (6)

22 221  ; _[Fra Ly

I, =0,5% +(3,5-3,15)°V
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2.2.2

Py

R
I

cosﬂ:ﬁ/

0,61

cosf =

N
9=cos"‘£
0,61

0=34,948° v (2)

2.2.3 R=

a‘-l--‘|“=:

0

=
wh

R=15kQ v (1)

2.2.4

| <

X =

3
L

_750

5
X, =214,2860"

-] =~
Lh

X,

X, =2rnfL
2 F
214,286 v

C2.7.6%x10°
L=5864uH v

(3)

X, =
L3115
X, =238,095Q v

Xy = :
2r.f.C
B 1
2. f. X,
1 v
e -
2.7.(6x10").238,095
C=111L409pF el
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VRAAG 3

3.1 e Hoe langer die lengte van die geleier, hoe hoér die weerstand;v" hoe korter
die geleier, hoe laer die weerstand.v’

e Hoe groter die deursneeopperviakie van die geleier, hoe laer die
weerstand;v" hoe kleiner die deursneeopperviakte, hoe hoér die
weerstand.v’ (2 x 2)

(Sien na goeddunke na) (4)

3.2 3.2.1
v

i
Lt (1)

3.2.2
100 +

80 ~

C (pF)

40 -

20 A

0 D % ¥ <00 12
V(V) v

33 Fisiese hoeveelheid wat gemeet moet word

Akkuraatheid vereis

Geskikste herleidingsbeginsels

Werkbestek

Akkuraatheid

Sensitiwiteit

Stabiliteit en betroubaarheid (Enige 3 x 1) (3)

3.4 3.4.1 C

VM

(Sien na goeddunke na)
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3.4.2 » Tydens die positiewe halfsiklus is D1 in meevoorspanning en Dz
in teenvoorspanning, wat kapasitor C1 tot spitsspanning Vm
laai.v’
» Tydens die negatiewe halfsiklus is D2 in meevoorspanning en D1
in teenvoorspanning, wat kapasitor Cz tot twee keer die
spitsspanning 2 Vw laai.v’ (Sien na goeddunke na) (2)

3.5 « Wanneer trivalente atome soos boor by suiwer silikon of germanium gevoeg
word, vorm hulle kovalente bindings met mekaar.v’
e Een van die silikon-/germaniumatome bly sonder n kovalente binding en
skep 'n afwesigheid van 'n elektron (n gat).v’
o Hierdie gate is geneig om elektrone aan te trek. Hierdie trivalente atome
staan ook as akseptoratome bekend.v’

(Sien na goeddunke na) (3)
3.6 Spanning word gegenereer sodra 'n invalslig op die PN-aansluiting val. (1)
[21]
VRAAG 4
41 Iy (MA)
s .
7 gl | V=0V
i Vs=-0,5V
6- ; GS P
|
4 % v VGS:-]V
|
). 5 VoSN
Ve Vgs=2V v
0 5 10 15 Vps (V)
(Sien na goeddunke na) (4)
4.2
—O
Vin Ry v Vour
Unregulated Regulated
Lo

(Sien na goeddunke naj

Copyright reserved Please turn over



4.3 4.3.1

4.3.2

4.4 4.4.1

4.4.2

4.4.3
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v R;
Vi O 1 F +
L0V,
v
G ! O
(Sien na goeddunke na)
R
R]
V| C 1
R
Vg — ;
V3 o ,_|R3 _OVO
T 2
C O

(Sien na goeddunke na)

R =h
C
I,
&
RC:LJ
T 6,5x10™
R, =1,846kQ)Y
VpE
R, = £
B IB
0,7
Rp=—— v
B~ 40 x 1076

Ry = 17,5kQ v

(2 x 3) (6)

(2)
[20]
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VRAAG 5
5.1 Reset
v
Analogue v, v
input ————————— \
signal & [6]514]8[3[2[8]7]
IComparator #={Counter -
Vs Display
v
v
CLOCK
|
D/A
converter ‘/
(Sien na goeddunke na) | (6)
8.2 5.2.1 Die houstroom is die minimum stroomv” wat benodig word om die
silikonbeheerde gelykrigter in die geleidende toestand te hou.v’ (2)
522 Die vertragingshoek is die tyd wat die silikonbeheerde gelykrigter
af/vertraag isv' voordat dit begin gelei.v’ (2)
5.3
Anode

Gate

Cathode
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(1 punt vir diagram, 1 punt vir byskrifte) (2)

Please turn over



5.4 5.4.1

5.4.2

543
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%

Vius ==55%0,707

g ¥
Vo = GxO0XI07) 707
Vs =70,7mV ¥

RMS

Vp_
Vypp= % x 0,637
4%x50x 103

v
Vg = > X 0,637

Vg = 63,7mV v

J ==
t
_ I v
/ (5%x20x107)
f=10H; v

(3 x 2)
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[18]

80
100



